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¿Alguna vez te has preguntado si es posible manipular las propiedades electrónicas de 
un material?...  
Las propiedades electrónicas de los materiales cambian cuando se restringe su 
crecimiento en una o más dimensiones, debido a esto y a la incesante búsqueda de 
alternativas en el diseño de innovadores materiales, el estudio de las propiedades 
electrónicas de nanoestructuras ha despertado el interés de quienes trabajan haciendo 
investigación en las diferentes áreas de la ciencia de materiales. El carburo de silicio es 
un material con un enorme potencial para su aplicación en la industria de la electrónica 
y en dispositivos emisores de luz. En este trabajo se presentan las diferencias entre las 
propiedades electrónicas de carburo de silicio en forma cristalina y de nanoalambres. 
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